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StrongIRFET™-MOSFETs im D?PAK 7pin+ Gehause fur batteriebetriebene
Anwendungen

Munchen, 12. Mai 2020 — Die Infineon Technologies AG erweitert mit drei neuen
Leistungsbausteinen im D?PAK 7pin+ Gehause ihre StrongIRFET™ MOSFET-
Produktfamilie mit 40 V bis 60 V. Die neuen Komponenten bieten einen sehr
geringen Durchlasswiderstand (Rops(n)) und eine hohe Stromtragfahigkeit. Dies
steigert die Robustheit und Zuverlassigkeit von Anwendungen mit hoher
Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad. Die drei neuen MOSFETS sind fur
batteriebetriebene Anwendungen wie Akku-Werkzeuge, Batterie-Management-
Systeme und Niedervolt-Antriebe geeignet.

Das neue D?PAK 7pin+ Gehause erganzt das bereits groe Angebot an
StronglRFET ™-Gehausen. Entwickler erhalten so noch mehr Mdglichkeiten, den
idealen Leistungsbaustein fur unterschiedlichste Designanforderungen auszuwahlen.
DarlUber hinaus eroffnet die pin-kompatible Anschlussbelegung des neuen Gehauses
eine beispiellose Design-Flexibilitat. Im Vergleich zur Vorgangergeneration in einem
Standard-D?PAK 7pin Gehause bietet die neue Familie einen um 13 Prozent
geringeren Rpsen) und eine um bis zu 50 Prozent groRere Stromtragfahigkeit. So
erreicht der 40-V-Baustein IRL40SC240 einen Durchlasswiderstand Rps(n) VOon nur
0,65 mQ und eine Stromtragfahigkeit von 360 A.

Das neue Gehause wurde dafir optimiert, einen Chip mit einer um 20 Prozent
gréReren Flache aufzunehmen, wahrend die Grundflache und die Pin-Belegung wie
bei einem standardméaRigen D?PAK 7pin beibehalten werden. Damit kénnen
MOSFETSs in dem neuen Gehause unkompliziert Komponenten in bisherigen D?PAK
7pin- und H’PAK-Gehéausen ersetzen. Zudem bietet die Produktfamilie Versionen mit
Logik-, als auch normal-Level Gate-threshold Spannungen (Ves(h). Dies ermdglicht
zusatzliche Flexibilitat bei der Entwicklung der Treiberschaltungen.

Verfugbarkeit
Der StrongIRFET im D?PAK 7pin+ Gehause ist ab sofort verfligbar. Weitere
Informationen sind erhaltlich unter www.infineon.com/strongirfet.
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